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摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，公开了一种OLED器件，其包括衬底基板、
TFT开关、阴极、阳极、位于阳极和阴极之间的有机发光层，所述衬底
基板和有机发光层之间设有光电薄膜层，所述光电薄膜层和有机发光层
之间设有遮挡层，所述遮挡层与TFT开关的位置相对。本发明还提供一
种上述OLED器件的制作方法和包括上述OLED器件的显示装置。本发明
在衬底基板和有机发光层之间设置光电薄膜层，该光电薄膜层与TFT开
关相对的部位被遮挡，使得光电薄膜层形成一个由TFT开关的源极到漏
极方向的电场，由此，可降低TFT开关工作时源漏驱动电压的效果，从
而降低了降低OLED器件驱动电源的能耗。
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